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L’auto-assemblage des molécules sur les surfaces est une voie prometteuse pour la 
production de nanostructures, en particulier la croissance de réseaux organiques covalents. Fort 
d’un haut potentiel technologique, le caractère multifonctionnel des réseaux organiques est 
également une aire de jeux pour la recherche fondamentale et constitue la base de l'électronique 
moléculaire. Dans ce contexte, nous présenteronsune étude des propriétés structurales et 
électroniques de chaînes unidimensionnelles depoly(para-phénylène) (PPP) ordonnées à longue 
distance obtenues par réaction déshalogénative d’un précurseur, le di-bromobenzène (dBB) sur 
une surface de Cu(110) [1,2]. 

 Les mesures de photoémission résolue en angle (ARPES) couplées aux mesures 
de spectroscopies tunnel (STS)révèlent une structure de bande quasi-1D ainsi qu’un gap HOMO-
LUMO de 1.15 eV (Fig.1a). Les états LUMO sont partiellement remplis conférant au polymère un 
caractère métallique. Les calculs ab initio (DFT), en bon accord avec les mesures 
expérimentales,mettent en évidence un transfert de charge lié à une forte interaction 
molécule/substrat. La substitution dBB/dIBconduit à une augmentation du gap HOMO-LUMO à 
1.7 eV dans le PPP (Fig.1b). Finalement, la croissance de PPP quasi-infini est obtenue sur une 
surface vicinale de Cu(775) (Fig.1c). Le mécanisme de croissance original observé par 
microscopie à effet tunnel (STM) et étayé par des mesures NEXAFS sera discuté au regard des 
propriétés électroniques obtenues par ARPES[3]. 
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Figure 1 : structure de bande obtenue par ARPES dans l’interface (a) PPP-Br/Cu(110), (b) PPP-
I/Cu(110) ;(c) Image STM de la croissance de PPP-Br/Cu(775) obtenue à 5K.  
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